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В эксперименте [1] наблюдалось отличие углового распределения частиц, прошедших тонкую пленку, от расчета многократного рассеяния в случае наличия кристаллитов с размером зерна более 100 Å.


Рис.1 Угловые распределения атомов H после прохождения пленки из золота [2] для двух случаев - монокристаллической пленки толщиной 100 Å и поликристаллической пленки толщиной 143 Å и 153 Å.

Как видно из рис.1, угловые зависимости для поликристаллической и монокристаллической пленки заметно отличаются. Результаты моделирования угловых зависимостей для различных размеров кристаллита будут представлены на конференции. 
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